Montage de base amplificateur : Observations
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A-t-on une superposition du DC et de I'AC???
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Observation sans variations

Le transistor en
mode actif direct

Intuitivement il y a bien superposition du DC et de I'AC



Interprétation graphique (sans variation)
Droite de charge
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Interprétation graphique de la polarisation
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Trois courbes a la fois L Ve
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Quad. pour le continu



Interprétation graphique des variations
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Quad. pour les variations



Analogie pour la courbe |5 = f(Vgg)

Zone analysée 'V: : > Vg
BEO | V1 -
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Dans cette configuration g, = —£ = £ BacVot
® AVpr  vgg En fait 1/g,; est une résistance
1/8ge VBE
I Ou encore ig=gge.Vv
gg; est une conductance o = D B = 8ae-Vae
Ur :



Analyse de la courbe I = f(Vg)

Un peu plus subtile
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Dans cette configuration g =-—%=-—"%- :
AVpg  VBE Ou encore i-=g,,.Vge

Remarque: B.g:= &,




Modélisation du transistor pour les petits signaux

Modele transadmittance présenté en classe il y a une semaine

B Cl
8ge-Vae 8m-VBE
ip
VgEe 1/gBE ? A ,
D
Résistance infinie a ce stade
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de la formation mais ...
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Recette de cuisine en trois phases

Vee
R
lcot ic
Rs IBO+ I
Vio l C VC°+ Vel
Vl(t) l C) VBE+ VBE <
y a"\\.Qa
R ®;: Variation < °
®,: Polarisation Re D,: 1/g.c, 8 — °
2 BE’ ©m —
lco = —-mmmmmmeeee - > 8Be-Vae 8m-Vae

e T TR o

VC =- gm.Rc.VBE < - gm.Rc.Vl



Parenthese couplage capacitif

Montage bien meilleur
a faire en exercices
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